
株式会社エンプラス

第１四半期決算説明会

２０１１年３月期

取締役兼常務執行役員

酒 井 崇

２０１０年７月３０日

第１四半期決算説明会

2011年3月期 経営基本方針

１．感謝されるサービス・価値の提供

２．グローバル事業の基盤強化

３ エンプラスDNAの確認と醸成３．エンプラスDNAの確認と醸成
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ビジネ 動向及び計画

各事業セグメントの

ビジネス動向及び計画
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半導体機器事業の動向

サーバー関連のソケット市場予測サーバー関連のソケット市場予測
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光トランシーバー光アクティブケーブル

製
品

オプト事業の動向-OFC-

今後の展開今後の展開--通信速度と製品例通信速度と製品例
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GoogleやYahooなど大規模サーバーや
クラウドコンピューティングの市場拡大により

オプト事業の動向-OFC-

光通信用樹脂レンズの市場成長光通信用樹脂レンズの市場成長

クラウドコンピュ ティングの市場拡大により
大容量の通信ニーズあり

大容量通信を実現する光コネクタが必要
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より小型、高精度の樹脂レンズが必要！



ご清聴ありがとうございました。

株式会社エンプラス


